(5W05)電子學（97年2月22日七版） 勘誤表

P.59

並聯互助公式更正為：
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並聯互消公式更正為：
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P.62第6題

解析中的（1）刪除。

P.67第22題刪除。

P.74第8題

圖示更正為：
[image: image3.wmf] 

 3μF

P.83第10題

解析更正為：
[image: image4.wmf]2
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P.85第16題

解析中之E1與E2更正為I1與I2。

P.131第23題

解析中的2位置偏離，此為版面配置有誤，將於下次再版時改進。

P.150第21題

解析更正為：……射極電壓跟隨基極訊號電壓……。

P.156

中間N型JFET圖示，VGD更正為VGS。

P.164第18題

解析（C）更正為：
[image: image5.wmf]2
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，此為版面配置有誤，將於下次再版時改進。

P.199 十五

（a）先取補數 前兩行更正為：
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此為版面配置有誤，將於下次再版時改進。
P.394第二題

解析修正為「雙極性電晶體之特性曲線，可分為共基極、共射極與共集極三種，現以共射極組態之特性曲線為代表。可分成飽和區、主動區、截止區。若要當做開關(switch)，則工作需在截止區。」
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